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Parametry dopuszczalne
/Ugg = O ¥/
Wartosé
Oznaczenie Nagzwa Jedn.
min max
UbD Napigcie zasilania v -0,5 +20
UI Napiecle wejsciowe v ‘-0,5 UDD + 0,5
II Prgd wejdciowy mA -10 +10
Y3
PD Moc rozpraszana - oW 500
tamb Témperatura otoczenia w czasie’
am pracy
MCY 7hese N % -40 +85
MCY 6hues N % 0 +70
° ~55 +125
tstg Temperatura przechowywania o/
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Parametry charakterystyczne statyczne

Wartosé Warunki pomiaru
) U U, U.
g:::;e Razwa Jedn. tamb min 257¢ 1;mnl:a wax 1 o D
min max min typ | max min max [V] [v] [V]
I Prad zasilania 1 0,02 1 30 {0;5 5
oD v Stanie spo- 2 0,02 2 60 Jo;10 10
crynku na 4 0,02 " 120 [0;15 15
20 0,04 20 600 J0;20 20
U " Napiecie weJjécio~- 3,5 3,49 3,5 0,5:4,5 5
I ;im' stanie wyso- v 7 7 7 1;9 10
11 11 11 1,5513,5] 15
U Napieoie wejécio- 1,5 1,5 1,5 0,5;4,5 5
IL 'k?.m' stanle nis- v 3 3 3 139 10
4 4 4 1,9313,5{ 15
1, Prad wejdciowy nA +0,1 +107°] 40,1 +1 los1s 18
U Fapiecie wyjdoio- - - - . 40,
OH wepwestanig wyso-| v {Upp~0:03 Bpp=0,05] Upy, Upp—0,05 05Uy, 5310315
kim ’
U Napigecie wyjécio- .
oL we westanie nig- v 0,05 0 0,05 0,05 O;UDD 5310315
kim
Ion Pragd wyjéciowy -0,64 =0,51 -1 0,36 0;5 4,6 5
w stanie wysokim oA -2 -1,6 -3,2 1,15 0;5 2,5 5
=1,6 -1,3 -2,6 -0,9 0;10 9,5 10
—~4y2 =3,4 -6,8 -2,4 0315 | 13,5 15
IOL Prad wyjéciowy 0,64 0,51 1 0,36 0;% 0,4 5
w stanie niskim - 1,6 1,3 2,6 0,9 0310 0,5 10
4,2 3,4 6,8 2,4 0315 1,5 15
o . o
tamb min = 49 C dla MCY 64....; 0°C  dla MCY 74....
o . o
tamb may = *8% C dla MCY 64....; +70°C  dla MCY 74....
Parametry charakterystyczne dynamiczne
(o)
/tamp = *25°C, ¥, = t, = 20 ns, C; = 50 PF, Ry = 200 kQ/
Wartosé Warunki
Oznaczenie Nazwa Jedn. pPomiaru
t T
Yp max UDQ LV]
tPLH Czas propagacji zmiany stanu 140 280 5
¢ nisk o
. iskiego na ‘i'ys°ki ns 65 130 10
Czas propagacji zmiany stanu
PHL 2 wysokiego na niski 50 100 15
tTLH Czas narastania zbocza sy- 100 200 5
atu éciowego
; g" "y J e ns 50 100 10
zas opadania zbocza sygna-
THL 1u wyjsciowego 40 80 15
4 .
CI ‘ Pojemno4é we j$ciowa pPF 5 755
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